Miniaturowe przekazniki Omron

Electronic Components

z wyjsciem MOSFET i sprzezeniem

- optycznym

Przekazniki Omron G3VM-61VY2 (wersja 60 V) oraz G3VM-351VY (wersja 350 V) zyskaty
poprawione parametry elektryczne oraz lepszg jako$¢ izolacji, a wymiary obudowy

i rozktad wyprowadzen pozostaty bez zmian.
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W ofercie TME pojawily sie dwie nowe serie przekaznikow poétprzewodnikowych firmy
Omron Electronics z wyjsciem MOSFET i sprzezeniem optycznym G3VM-61VY2 (wersja 60 V)
oraz G3VM-351VY (wersja 350 V). Sg to elementy ogdlnego przeznaczenia o lepszych
parametrach elektrycznych i jakosci izolacji w stosunku do poprzednikdw (G3VM-61G1
i G3VM-351G). Zachowaty one jednoczesnie takie same wymiary obudowy, a takze rozkfad

wyprowadzen.

Dobra izolacja elektryczna

Przekazniki s produkowane w miniaturowych 4-pinowych ocbudowach SMD SOP (4,55 x 3,7
X 2,1 mm) z mozliwoscig lutowania rozptywowego. Mimo matych wymiaréw zapewniajg
dobrg izolacje elektryczng miedzy wejsciem a wyjsciem 3,75 kVrms przy drodze uptywu

(creepage) i odstepie izolacyjnym (clearance) 5 mm.

I Parametry

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.0.
93-350 t6dz, ul. Ustronna 41, Polska
Tel.: 42 645 55 55, fax: 42 645 55 00, e-mail: tme@tme.pl




- tme.eu

Oba przekazniki realizujg jeden styk typu SPST-NO i pracujg w szerokim zakresie temperatur
od -40 do +110°C. Wersja G3VM-61VY2 ma napiecie znamionowe 60 V pozwala na prace
z ciggtym pradem obcigzenia 0,5 A. Maksymalna rezystancja stopnia wyjsciowego MOSFET
w tym przypadku wynosi 2 Q. Z kolei wersja G3VM-351VY o napieciu znamionowym 350 V
ma dopuszczalng obcigzalno$é 0,11 A i rezystancje wewnetrzng do 50 Q. Typowe wartosci

rezystancji wewnetrznej s dwukrotnie mniejsze.

Duza czutosc i szybkos¢

Przekazniki charakteryzuje duza czutos¢ i szybkos$é. Prad wejsciowej diody LED wymagany do
zataczenia to tylko 3 mA, a czasy ON/OFF to 2/0,5 ms (G3VM-61VY2) oraz 1/0,5 ms (G3VM-
351VY). Zmniejsza to znacznie wymagang moc sterujgcy, co jest istotne w aplikacjach
zasilanych z baterii. Duza szybko$¢ przetaczania minimalizuje z kolei straty mocy
powstajace w chwili przetgczania. Ma to znaczenie w przypadku np. regulatoréw mocy ze
sterowaniem grupowym. Warto zauwazy¢ tez, ze wymienione elementy majg maty prad
uptywu w stanie wytagczonym, ponizej 1 pA dla maksymalnej wartosci napiecia
znamionowego. Parametr ten w wielu przekaznikach pétprzewodnikowych jest znacznie

gorszy.

Obnizone pojemnosci wtasne

Nowe wersje przekaznikow maja tez obnizone wartosci pojemnosci wtasnych w stosunku do
poprzednich rozwigzan. Pojemnos¢ miedzy koncéwkami wyjsciowymi dla stanu OFF wynosi
odpowiednio 20 pF (G3VM-61VY2) oraz 30 pF (G3VM-351VY). Poprzednie rozwigzania miaty
100 oraz 130 pF, a wiec znacznie wiecej. Z kolei pojemnos¢ miedzy wejsciem a wyjsciem
przekaznika wynosi tylko 0,8 pF. Niskie wartosci pozwalajg wykorzysta¢ te elementy nie
tylko w obwodach sieci energetycznej, ale takie do komutacji sygnatéw o wyiszych

czestotliwosciach lub do przebiegéw odksztatconych, bez wptywu na przestuchy sygnatu.

Coraz nowsze technologie produkcji przekaznikéw MOSFET pozwalajg na wprowadzanie
istotnych zmian w parametrach. Powyzszy przyktad pokazuje, ze firma Omron doskonale

wpisuje sie w ten trend wprowadzajac na rynek ulepszone wersje swoich produktéw. Wiecej

informacji mozna znalez¢ na stronie firmy Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu). TME
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posiada wykwalifikowang kadre inzynieréw, ktéra w razie pytan lub watpliwosci stuzy

wsparciem technicznym.
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